
C
R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6

M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s
lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r

Te
ch
no
log
ies

lim
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d
(H
R)
un
it­I
I C

R1
51
6
M/
s.
Sa
nd
ha
r T
ec
hn
olo
gie
s l
im
ite
d

[National Automotive Board (NAB)]
TAC/Reference No. C R 1 5 1 6  Date : 13

th

 Aug' 2024

Cert Dwg Total

1 1 2 pgs

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

   (For compliance to AIS - 037) Non- Transferable

1 Customer’s Name M/s. Sandhar Technologies limited (HR) unit-II    

2 Customer’s Address

Vill - Dhumaspur, Post - Badshahpur, Sohna Road, Gurgaon,

Haryana,122102

3 Manufacturing / Assembly Plant Address

M/s. Sandhar Technologies limited (HR) unit-II

Vill - Dhumaspur, Post - Badshahpur, Sohna Road, Gurgaon,

Haryana,122102

4 Description of  the Test  Component(s)

Component / Class of

Mirror /  Type of Coating /

Part No.

Main Exterior Rear View Mirror / Class L /

Aluminium / S-1785-000-0000 & S-1786-000-

0000

Applicable Vehicle Model Not Provided

Trade mark SL

5 Applicable Notified Standard AIS:001 (Part 2) (Rev. 01):2011

6 Test Report No. CT0CT1515 dated 13.08.2024

6.1 List of supporting documents Drawing No. S-1785-000-0000 / S-1786-000-0000

7 Pre-test inspection Visit Report No. CT0CH1193 dated 30.07.2012

8

Details of Quality Management System

(QMS)

IATF 16949:2016, IATF Certificate No. : 0459178 valid upto 05.10.2025

9 Approval

    √ X X

                Granted/ Not Granted/ Extended

10

The CoP period for the component mentioned in Sr. No. 4 above shall begin from the date of production & 1st CoP

shall be completed before  31.03.2026.

ICAT Reference 176888 Please turn over for DISCLAIMER

AUTHORISED SIGNATORY

AMOL KUMAR PRITAM SINGH SAWARIYA SAURABH DALELA Page 1 of

Deputy Manager Senior Manager Director 1
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